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El presente volumen recoge el material auxiliar de clase utilizado por los autores en el desarrollo de la asignatura
Dispositivos Electronicos que imparten en la E.T.S. de Ingenieria Informatica de la Universidad de Malaga, y que forma parte
de las materias que se estudian en el primer curso de las diferentes titulaciones de Informatica: Ingeniero en Informatica, Ingeniero
Técnico en Informatica de Sistemas e Ingeniero Técnico en Informatica de Gestion.

Junto a las transparencias que sirven de soporte a las explicaciones y desarrollo del temario en las clases, se ofrece
también al alumno un breve resumen de los conceptos mas destacados en cada una de ellas a modo de guiéon y como base del
trabajo de estudio que el alumno ha de desarrollar y completar con la ayuda de la bibliografia recomendada. Se completa el
contenido de este trabajo con un cuestionario y una relacién de problemas propuestos junto con sus soluciones para cada uno de
los temas.

Cualquier pregunta o sugerencia sera atendida en las direcciones de correo:
fvidal@uma.es
rjnavas@uma.es

Malaga 22 Septiembre 2003

Los Autores.
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Material Auxiliar de Calse de Dispositivos Electronicos

iINDICE:

TEMA 1: NOCIONES BASICAS DE TEORIA DE CIRCUITOS
1.1. Magnitudes Eléctricas y Conceptos Fundamentales
1.2. Elementos Basicos de Circuito

1.3. Analisis de Circuitos. Punto de Operacion. Analisis transitorio RC.

TEMA 2: CONCEPTOS BASICOS DE CIRCUITOS DIGITALES
2.1. Seiales analdgicas y digitales
2.2. Familias Légicas y su Caracterizacion.

2.3. La puerta logica ideal
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TEMA 3 CONCEPTOS BASICOS DE SEMICONDUCTORES
3.1. Estructura de los soélidos: Aislantes, Conductores y Semiconductores
3.2. Portadores de carga en semiconductores
3.3. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos

3.4. Movimiento de portadores en semiconductores.

TEMA 4 EL DIODO DE UNION P-N
4.1. Unioén p-n en equilibrio.
4.2. Polarizacién directa e inversa.
4.3. Curva caracteristica del diodo; modelos del diodo.
4.4. El diodo como elemento de circuito.
4.5. Puertas Légicas con diodos.

4.6. Otros tipos de diodos: Diodo Zener, diodo varactor, LED, Fotodiodos etc.
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TEMA 5: EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT)
5.1. Estructura fisica. Transistor bipolar PNP y NPN.
5.2. Regiones de operacioén. Curvas caracteristicas: condiciones en las regiones de trabajo.
5.3. El transistor bipolar como elemento de circuito. Modelos basicos.

5.4. El transistor bipolar en conmutacion: Familias l6gicas bipolares.

TEMA 6: EL TRANSISTOR MOS
6.1. Estructura fisica. Transistores MOSFET de canal N y canal P.
6.2. Transistores MOSFET de acumulacién o enriquecimiento, y de deplexién o empobrecimiento.
6.3. Regiones de operacidon. Curvas caracteristicas: condiciones en las regiones de trabajo.
6.4. El transistor MOS como elemento de circuito. Modelos basicos

6.5. El transistor MOS en conmutacién: Familias I6gicas NMOS y CMOS.
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TEMA 7: MEMORIAS SEMICONDUCTORAS
7.1. Introduccion
7.2. Memorias ROM. ROM con diodos o BJTs. ROM con MOS. Programacién de las memorias ROM.

7.3. Memorias RAM. RAM estatica. RAM dinamica.
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